we/se

iltigung ouch auszugs
nur mit Genehrnigung des RFZ.

(t)

Egenturn des RFZ

Vervielfa

Anlagentechnischer
Katalog

!

S
2
£
YU x
T 9
< <
'3
f
S
Q
Q

]

Rundfunk - und Fernsehtechnisches
Zentralamt

1

November 1971

Bearb.: FIJ b/Wd

Ton P‘ 7"):L(j

Baustein fiir Absicherung, 3 N 703.’00

ESA 1/Kah £iir -60 Volt

2 Seiten; Seite 1
1. Herkunft

1.7, Entwickler:
Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin-Adlershof

1.2. Hersteller:
Gerdtebau Hempel KG, Limbach-Oberfrohna

2. Kenndaten
12,1, Verwendungszweck:

Mit Hilfe des Bausteines fiir Absicherung N 703.0 bzw. N 703,0c k¥nnen in Anlagen
mit 60 V Betriebsspannung die Leitung des Minuspoles fiir fiinf Stromkreise mit
G-Schmelzeinsdtzen nach TGL 0-41571 so abgesichert werden, daB das Auslosen einer
Sicherung optisch gemeldet werden kanr. Die vorhandenen Kontrollampen leuchten ent-
sprechend den intakten oder defekten Sicherungen auf bzw. nicht auf.

BEs 1408t sich mit dem Baustein auch eine nicht durch ihn abgesicherte Spannung Kontrol-
lieren.

{'ber einen frei beschaltbaren Relaiskontakt lassen sich diverse Signal- oder Alarmein-
richtungen an anderer Stelle steuern.

C.2e DBeziehung zu anderen Gerdten

Die Bausteine N 703,0 und N 703,0c sind universell verwendbar und nicht an be-
stimmte Gerdte gebunden.

Sie unterscheiden sich durch die Bestiickung mit unterschiedlichen Dioden und durch den
untqgschiedlichen Transistor.

Bestickung:
Bei N 703.0 Verwendéte-Dioden Gr 1, 7...11 und 13 OA 905
Gr 24446 GY 105
Gr 14 GA 104
Transistor SG 123
Bei N 703.0c Verwendete-Dioden Gr T¢e¢17 und —
Gr 13,14 o905 KY 750/230
Transistor SF 127¢
2.5. ‘Elektrische Daten
Stromversorgung
Betriebsspannung Us = 6oV :2 3
Betriebsstrom

(bei Ausfall einer Sicherung)
gemessen zwischen -U, und

AnschluBipunkt 22 Jg £ 25 m
Zusdtzliche Belastung der zu
iiberwachenden Stromkreise:
B
Ruhestrom ip b 2 mA je Stromkreis
Strom bei Ausfall einer Sicherung i = 45 mA
2.4, Auswechselbare Teile:
S5 Stick Signal-Kleinlampen C24V -1,2W - BA 7s - TGL 10449, Blatt 2
5> Stiick G=Schmelzeinsdtze entsprechend TGL 0-41571
je nach Verwendungszweck € 24
2.5. Aufnahmerahmen
fir Tischeinvau Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 1, 2
fur Gestelleinbau Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 3, &4
Z.6. Mafangaben:
Der N 703.0 bzw, N 703,0c sind Kartenbausteine
entsprechend Werk-Standard RFZ 507 23, Blatt 6
mit den Abmessungen 95 mm x 110 mm
Maximale Hohe der Bauelemente 28 mm
Aufreihabstand : 35 mm
2.7. Masse: 150 g - bestlickt mit Sicherungen
e 2.8. <Zeichnunrssatz: 121,245
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3. Ansohligse 4. Schaltseichen
3.1. Kontaktbelegung der Zeibina-PFederleiste am 4.9: Schaltkursseichen:
Aufnahmerahmen (auf die L¥tdsen gesehen):
O |
2 ) Ll
& Sm—— .
o] ¢—4—
6 I_I
a .
von den ) 0 |
Netzgeraien 1 I-——% 2u den
Verbrauchern
O ,
le II
b —
L—1—o
8 o—.—_—
21 & T "}a%Haptolam
_22--.
oy .~ Karrole von
B Netzgerdten
O .
Bu1 4.2, Stromlauf:
| Je7 S ¥ e
= = =
gy ;
9.11 ) {1“%3 1 J % .12 A
315 B B H‘ﬂfg \ | v f_«_fi
17 u;l\f ¥ 1’ ¥
- g8 1 * = T- T S
| |
| i ‘
R ! ! | or7
—— L\ et —+ ——+ 1
o2 | ! Gr.8
N1, .t _
, R3 5 6r9
- Verwendete Dioden und 4»4—,,{3}337_ SR - ? - * —t i .
Transistor siehe Pos. 2.2. R4 .‘ ! or 0
—— = 41— P .
F RS 29K T | 17844
T, SN N S SN S
.
6r1 \ g e
e | , =
lurmmf oo Slx Ly O LN O r7
mmtim ot & QM= ON O 17,9w
T [x T T& 18k
0,125 Lal [la2 |La3 |la% |tas 1 Griz
A 52x2162
Y T2uv T2uv [2hv Tour -
ao 2 12W \12W [12W 120 |12W EJ R9
Gr/3
-_161'111___ 2 [Gr3 [oré 6r.§6/5 _ , z,
& T —} I' RS '
l » i " \ ”;f o 20
ey _ ™ 1 ; \ =
b Gr. /%
e o o 2 o e e o = ] oamrr 2
oy axer-y l - B
# J nach Gedarf I[ ]

" Rundiunk- und Femshiachnisches Zantrolort Rg 813 Bg 105/278/71



